










































专利名称(译) 显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20200135819A1 公开(公告)日 2020-04-30

申请号 US16/553257 申请日 2019-08-28

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM YOUNG DAE
KIM JIN SEOCK
KIM KITAE
PARK JONGHEE

发明人 KIM, YOUNG DAE
KIM, JIN SEOCK
KIM, KITAE
PARK, JONGHEE

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/52 H01L51/50 H01L51/56 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/5206 H01L27/3209 H01L51/56 H01L51/5221 H01L27/3246 H01L51/504 H01L51/0017 
H01L2251/308 H01L27/3276 H01L51/5209 H01L51/5218 H01L2227/323 H01L27/32 H01L51/5203 
H01L2251/56

优先权 1020180127504 2018-10-24 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

显示装置包括：绝缘层，其布置在基板上；像素电极，其包括依次堆叠
在绝缘层上的第一导电层，第二导电层和第三导电层；像素限定层，其
覆盖像素电极并且部分地暴露像素电极。 像素电极通过开口，设置在像
素限定层的开口中的有机发光层，以及设置在有机发光层上并与像素电
极重叠的相对电极。 第一导电层的长度小于第二导电层的长度。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6a982093-e49b-4ad8-9937-9e7360042c72
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/069322169/publication/US2020135819A1?q=US2020135819A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220200135819%22.PGNR.&OS=DN/20200135819&RS=DN/20200135819

